ON TAP
I- KIRCHHOFF
1. Tinh Vs, V4, i5, is, i1
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2. Tim dién tré R, G trong hinh. Biét A=5A-100W va nguon 40V c6 cong suat
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II-  BAN DAN-NOIP-N
1. Lp chuyén tiép P-N Silic (Si) bao gém ving P ¢6 2.10 acceptor/cm-3 va ving N
ciing c6 10%° acceptor/cm-s dugc thém vao trong 1017 donor/cm-s.
a) Tinh mat d6 can bang nhiét cua cac dién tir va 16 tréng trong ving p cling
nhu mat d6 trong vung n.
b) Xac dinh hiéu thé tiép x(c tai nhiét d6 phong.
¢) Xac dinh hiéu thé tiép xuc tai nhiét ¢ 400K.

Mot chuyén tiép PN dwoc tao nén tir ban dan loai P c6 1022 acceptor/m3 va
ban dan loai N c6 1.2 x 102! donor/m3. Tim dién thé nhiét va dién thé hang
rao tai 25°C. Cho n, = 1.5 x 10 "6 electron/m3.

3. Mot day din bang kim loai, tiét dién 20 mmz, ¢ dién tro suat 1a 1,7.108 Q.m, &
nhiét @6 phong 270C. Nong d6 nguyén ti kim loai trong day d6 1a 1022 cm-3va mdi
nguyén tir kKim loai dong gop 2 dién tir tw do. Cho dong dién cuong do S5A chay
qua day. Tinh ndng do electron ty do va do linh dong cua dién tir trong day dan.
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4. Lép tiép xic ban dan P-N c6 nong do cac tap chat cho va tap chit nhan twong wng
la 4.1020 m-3va 5.1021 m-3. Biét & nhiét d6 phong 270C, hiéu thé tiép xuc 12 0,6V.
Hay xac dinh nong d¢ riéng ¢ nhiét do phong

5. O nhiét do phong, ban dan gemani (Ge) cd mat do hat tai dién ni=2,4.1019m-3. B0
linh dong cua électron va cua 15 trng bang 11n=0,38m2/Vs, up=0,18m2/V's. Dién
tich cua électron va 15 tréng c6 d6 16n e=1,6.10-19C

a) Tinh mat do électron nnva mat do 16 tréng np trong ban dan gemani pha tap
chat bo (B) véi mat 6 na=1,6.1020m-3. Cho biét gemani c6 4 &lectron hoa tri,

bo c6 3 électron hoé tri va mdi nguyén tir bo cho 1 hat tai dién (13 trong)

b) Tinh dién dan suét o va dién tro suét p cua ban dan tap chat gemani pha tap
chat bo.

I1- DIODE

1. Cho bo cap dién don gian gom chinh luu 4 diod va loc ¢6 ti s6 vong bién thién
10:1; dién thé cap dién cudn so cap Vs=240V; tu loc C=500uF, R =100, Vp=0.7V,
f=50Hz. Tinh:

a. Vipcva lioc
b. Dién thé don s6ng Vip va hé sé don song r% caa mach chinh luu.

2. Thiét ké mach 6n ap Zener trong diéu Kién sau: Dién thé cap dién DC thay doi
trong khoang 20V-24V, dién tro tai thay doi tir 100 Q dén 500 Q, diod Zener c6
V=10V va r, khong dang ké, dong lzmin=14mA, Izv=140mA. Xac dinh Rs dé
mach ludn hoat dong.

3. Cho b cap dién don gian gom chinh luu 2 diod va loc ¢ ti s6 vong bién thién
18:1; dién thé cap dién cudn so cap Vs=220V; tu loc C=2000uF, R.=10. Tinh:
a. Vipc Va lpoc
b. Dién thé don séng Vip va hé sé don séng r% caa mach chinh luu.

IV-  TRANSISTOR
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2. Tinh Ic, Vce. Biét p=100. 3. Tinh Ig, s, Vce. Biét =100
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